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Piotr Dardzinski Prezydent Andrzej Duda
powotany na prezesa wreczyt wyréznienia
nowo powstatej w Xl edycji konkursu
Sieci Badawczej Pracodawca Przyjazny
tukasiewicz. Pracownikom.
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Jubileusz 40-lecia ITME

Od 40 lat pracownicy Instytutu Technologii Materiatlow Elektronicznych rozwijaja nauke
w naszym kraju. Z okazji jubileuszu przedstawiciele rzadu i Srodowisk naukowych po-
dzigkowali im za zaangazowanie w tworzeniu innowacji. Podczas uroczystej gali dyrek-
tor ogtosit kolejny sukces ITME.

Wyrdznieni pracownicy z dyrektorem ITME

ilkuset pracownikéw Instytutu i za-

proszonych gosci 15 kwietnia

Swietowato 40. urodziny ITME.
Na uroczystej gali z tej okazji pojawili sie
m.in.: Pawel Szrot, sekretarz stanu w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, dr
hab. Sebastian Skuza, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego, dr Bartosz Skwara z Trybu-
natu Konstytucyjnego, dr Alicja Adam-
czak, prezes Urzedu Patentowego RP
Mariusz Frankowski, p.o. dyrektora Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrazania Pro-
graméw Unijnych, prof. dr hab. inz. Jan
Szmidt, rektor Politechniki Warszaw-
skiej.

Instytut Technologii Materictéw Elek-
tronicznych ma za sobg diugq i cieka-
wq historie. Powstal dokiadnie 40 lat
temu, czyli w czasach, kiedy Sony i Phi-
lips opracowaty piyte CD, a na rynku za-
demonstrowano kolorowe odbiorniki
z ekranem cieklokrystalicznym. Roz-
porzgdzeniem nr 14 z 5 lutego 1979 roku
Prezes Rady Ministréw powotat do zy-
cia Instytut Technologii Materiatow Elek-
tronicznych.

ITME od poczatku swojej dziatalno-
$ci bylo écisle zwiqzane z rozwijojgcym
sie w Polsce przemystem elektronicznym
i powstato gléwnie po to, by wytwarzad
specjalistyczne materialy i technologie
dla elektroniki. Nowo powstaly Instytut

miat kilka lokdlizacii — przy ulicy Kon-
struktorskiej i Domaniewskiej na Moko-
towie oraz na ostatnim pietrze w gma-
chu warszawskiej PAST-y. Pod koniec lat
80. przenidst sie do swojej obecnej sie-
dziby — na Wawrzyszew.

Historia ITME to przede wszystkim
historia ludzi, ktérzy go tworzyli i tworzg.
Z okazji 40-lecia pracownikom, ktérzy
pracujg w Instytucie od poczgtku jego
powstania, dyrektor Zbigniew Matyjas
wreczyl nagrody jubileuszowe oraz pa-
migtkowe statuetki. Obecnie w ITME
pracuje ponad 200 pracownikéw. In-
stytut zaangazowany jest w blisko
80 projektow badawczych.

W ostatnich latach ITME moze po-
chwali¢ sie wieloma sukcesami, jok
np. przyznaniem patentu dla Zaktadu
Syntezy Chemicznej i Grafenu Platko-
wego na wynalazek pt. ,,Sposéb wy-
twarzania grafenu platkowego na dro-
dze bezposredniej eksfoliacji grafitu
platkowego”, budowq hallotronu z wy-
korzystaniem grafenu czy stworzeniem
generatora termoobiektywnego TEG.

.Nauka powinna by¢ najpowaz-
niejszym motorem napedowym pol-
skiej gospodarki. To poprzez innowa-
cyjne rozwigzania technologiczne be-
dziemy w stanie realizowac zatozenia
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, kluczowego dokumentu, wy-

znaczajocego kierunki budowania no-
woczesnej, innowacyjnej Polski” — na-
pisat w liscie skierowanym do uczest-
nikéw gali Premier Mateusz Mora-
wiecki. , Dziekuje za Pastwa codzien-
ng prace i zaongazowanie, ktére wspot-
tworzqgc imponujgce dokonania Insty-
tutu, przyczyniajq sie rozwoju polskiej
nauki i naszej Ojczyzny .

Z okazji jubileuszu pracownikom
i dyrektorowi Instytutu zyczenia zlozyt
takze prezes Sieci Badawczej Fukasie-
wicz, Piotr Dardzinski. W swoim liscie
przekazat mitg wiadomosé: |, Juz wiemy,
ze konsorcjum koordynowane przez
[TME uzyskalo dofinansowanie w ro-
mach najwiekszego europejskiego pro-
gramu badawczego Horyzont 2020
Teaming for Exellence. Projekt ten, re-
alizowany z wieloma wiodgcymi ogrod-
kami w Europie, ma na celu stworzenie
Centrum Doskonalosci 1 konkurowa-
nie z wiodgcymi swiatowymi jednost-
kami naukowymi”.

Projekt ITME, dotyczgcy rozwijania
technologii wzrostu krysztatéw znalazt
sie poéréd 13 zwycieskich zgtoszen z ca-
tej Europy. Nowe rozwigzania, jakie zo-
stang wypracowane, znajdg zastoso-
wania w obszarach: nanofotoniki, opto-
elektroniki, telekomunikacji, medycy-
ny oraz fotowoltaiki.

,Dziadalno$¢ Instytutu skupia sie na
prowadzeniu niezwykle waznych i no-
watorskich dla polskiej gospodarki pro-
jektow oraz poszukiwomiu rozwiczon i za-
stosowant znanych, ale odkrywamych
na nowo, materiatow w przemysle —pod-
kreslata w liscie Jadwiga Emilewicz, mi-
nister przedsiebiorczosci i technologii.

Dyrektor Instytutu poinformowat tak-
ze o planach dalszego rozwoju [TME.
Wazng role w tym obszarze odegrajg
badania nad dwiema postaciami gro-
fenu. - W przyszlym roku nasz potencjat
produkeyjny w ramach grafenu plat-
kowego zwiekszy sie ok. 100-krotnie,
w istotny sposoéb zwiekszymy takze na-
sze mozliwosci w zakresie grafenu fo-
liowego — ogtlosit dyrektor. |

www.rynekinwestyciji.pl
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Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych obchodzi w tym Dr hab. Zbigniew Matyjas — dyrektor ITME
roku 40-lecie powstania

Anna Czujkiewicz otrzymujaca pamiatkowa statuetke z okazji 40 lat Jarostaw Kisielewski otrzymujacy pamiatkowa statuetke z okazji
pracy w Instytucie Technologii Materiatow Elektronicznych 40 lat pracy w Instytucie Technologii Materiatow Elektronicznych

|5
Andrzej Zagojski prezentuje swoja statuetke Patrycja Skoczek i Grzegorz Sowula, pracownicy dziatu komercjalizaciji

www.rynekinwestyciji.pl
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Grafen i nie tylko

Instytut Technologii Materialow Elektronicznych bedacy czescig Sieci Badawczej
Fukasiewicz jest dzi§ pod wzgledem zaawansowania nauki i wdrozen wiodacym
polskim instytutem badawczym w obszarach zwigzanych z nowymi technologiami.

dawczych, lecz zajmuje sie takze

pelng charakteryzacjq i przetwa-
rzaniem materiatéw w gotowe produk-
ty (przyrzady i wyroby). Przykladowo,
opracowywane w ITME materiaty gra-
fenowe mogq by¢ wykorzystane w wie-
lu gateziach przemystu m.in.: w prze-
mysle obronnym, lotniczym i kosmicz-
nym, o$wietleniowym, chemicznym czy
samochodowym.

ITME wspétpracuje przy budowie
wykorzystujgcych grafen zaawanso-
wanych ukladéw chiodzenia dla profe-
sjonalnej elektroniki. Naukowcy z Za-
ktadu Optoelektroniki ITME opracowa-
i szereg innowacyjnych przyrzgdoéw,
m.in.: diody laserowe duzej mocy z wy-
prowadzeniem $wiattowodowym lub
zintegrowane z dyfrakcyjnymi elemen-
tami optycznymi, montowane na chiod-
nicach mikrokanatowych. W Zaktadzie
Materiatéw Kompozytowych i Cera-
micznych sq natomiast prowadzone
prace nad otrzymywaniem przezro-
czystej ceramiki, ktéra moze stuzyé
joko konwerter w laserowym zrodle
$wiatlo biatego.

ITME nie ogranicza sie do prac ba-

Projekty — nauka w praktyce

Rolg ITME jest miedzy innymi wspdt-
praca z przemystem nad wprowadze-
niem grafenu do produktéw komercyj-
nych. Kazdy z tych projektéw analizo-
wany jest pod kgtem jego ekonomicz-
nej zasadnosci wraz z partnerami prze-
mystowymi. Koszty badan pokrywane
sq zaréwno z wlasnych srodkéw I[ITME,
z funduszy publicznych, a takze sq
wspolfinansowane przez przedsie-
biorstwa.

ITME wspotpracuje z wieloma part-
nerami naukowymi w ramach najwiek-
szego europejskiego projektu grafe-
nowego Graphene Flagship. Jest to
miedzynarodowe konsorcjum ncaukowo-
przemystowe — prawie 150 partnerdw z
21 panistw. Graphene Flagship to jeden
z dwoch projektow, ktore wygraty kon-
kurs w europejskim programie Nowe
Technologie i Technologie Przysziosci.

IT™E

Na redlizacje kazdej z tych inicjatyw Ko-
misja Europejska przeznaczyla blisko
miliard euro. Na konkretne wdrozenia
musimy jeszcze troche poczekad, gdyz
takie dzictania muszqg by¢ poprzedzo-
ne patentami i umowami zabezpie-
czajgeymi nasze prawd.

Po uruchomieniu nowej linii pro-
dukeyjnej ITME stanie sie jednym z naj-
wiekszych producentéw wysokiej joko-
$ci gratenu platkowego. Na kontynu-
owanie badan Instytut dostat niemal
6 mln zlotych dotacji, co pozwoli na uru-

pochwali¢ sie opracowaniem dwoch
rozwiqzan konstrukcyjnych grateno-
wego hallotronu, czyli czujnika wyko-
rzystujacego klasyczny efekt Halla do
zamiany indukcji pola magnetycznego
na uzyteczny sygnat napieciowy.
Projekt BioMiStem z konkursu Stra-
tegmed dotyczy opracowania zopty-
malizowanych metod leczenia uszko-
dzen tkankowych w oparciu o innowa-
cyjne kompozyty oraz mezenchymalne
komoérki macierzyste i ich pochodne
u pacjentéw z chorobami cywilizacyj-
nymi. Jest on realizowany przez duze
Konsorcjum, ktérego liderem jest Uni-
wersytet Jagiellonski, a [TME jednym
z partnerow. Celem projektu jest zop-
tymalizowanie strategii leczenia uszko-
dzen stawéw w oparciu o nowe bio-
funkcjonalizowane kompozyty polime-
rowe i gratenowe oraz komérki macie-
rzyste MSCs i bioaktywne mikrope-
cherzyki MVs. Efektywno$¢ regenera-
cyjna materialu biologicznego moze

Rolg I[TME jest miedzy innymi wspotpraca

z przemystem nad wprowadzeniem grafenu do
produktéw komercyjnych. Kazdy z tych projektéow
analizowany jest pod kagtem jego ekonomiczne;j
zasadnoéci wraz z partnerami przemystowymi.

chomienie juz w przyszlym roku nowej
linii, o wydajnosci przeszio stukrotnie
wyzszej, niz dzisiejsze mozliwosci pro-
dukcyjne.

Projekt pt. ,Przyrzady grafenowe
na wegliku krzemu do detekcji pola ma-
gnetycznego w skrajnych warunkach
temperaturowych” jest finansowany ze
srodkéw Narodowego Centrum Badan
i Rozwoju w ramach konkursu LIDER.
Celem projektu jest doprowadzenie
technologii grafenowych czujnikéw pola
magnetycznego do 6-go poziomu go-
towosci technologicznej (TRL6), tzn. de-
monstracji prototypu w warunkach zbli-
zonych do rzeczywistych. ITME moze

by¢ wzmocniona przy zastosowaniu
zoptymaliozwanych, biozgodnych rusz-
towan (biopolimery i grafen).

Jednym z nagrodzonych w presti-
zowym konkursie TEAMING 2 progra-
mu Horyzont 2020 zostat koordyno-
wany przez [TME projekt ENSEMBLE.
Projekt ten, realizowany z wieloma
wiodgcymi osrodkami w Europie, ma
na celu stworzenie ,Centrum Dosko-
natosci” 1 rozwdj technologii wzrostu
krysztatow, w tym nowych materialéw
funkcjonalnych do zastosowania
w sektorze: nanofotoniki, optoelektro-
niki, telekomunikacji, medycyny oraz fo-
towoltaiki. |

www.rynekinwestyciji.pl



